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成果摘要： 

2004年，绵阳凯路微电子公司已经启动新型RFID标签芯片产品的项目，在该项目中，采用XPM替代常规的EEPROM。

XPM存储器采用有别浮置栅的新型存储机理。XPM技术的物理原理与传统的FLASH（快闪）存储器，ANTIFUSE（反熔

丝），PFRAM（Polymeric Ferroelectric RAM，铁电存储器），MRAM（磁存储器）以及Ovonyx（类似于DVD的存储介

质）等其它技术有本质的不同。XPM存储器利用电压及电流对半导体介质的冲击（Stress），从而不可逆向的改变介质

的导电特性（电阻）。该介质的电阻与冲击的电压的高低，电流的大小及充电的时间的长短成反比，而且可重复性好，

因此，可达到实现可编程存储数据的目的。并使数据保持能力、抗侦破能力和抗篡改能力大大高于常规的FLASH或

EEPROM存储器。 

采用标准LOGIC CMOS工艺制造的新型嵌入式不挥发存储器
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